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1. Общие положения

Производственная практика: преддипломная практика (далее – практика) в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности 11.04.04 Электроника и наноэлектроника
является  формой  практической  подготовки  и  обязательным  этапом  в  процессе  освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы.

Вид практики: производственная практика.
Тип практики: преддипломная практика.
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на

научно-исследовательскую подготовку.
Место практики в структуре ОПОП:
Блок практик: Б2. Практика.
Часть блока практик: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Индекс практики: Б2.В.02(Пд).
При  реализации  практики  могут  применяться  электронное  обучение,  дистанционные

образовательные  технологии.  Практика  проводится  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом и рабочим календарным учебным графиком.

Объем  практики  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительность  в  неделях  либо  в
академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем
практики в зачетных единицах определяются учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по
направлению  подготовки  /  специальности  11.04.04  Электроника  и  наноэлектроника.  Общая
трудоемкость данной практики составляет 15 з.е., количество недель: 10 (540 часов).

Форма  проведения  практики:  дискретно  по  видам  практик  –  путем  выделения  в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждой
практики .

Основной формой прохождения практики является непосредственное участие обучающегося
в производственном процессе конкретной организации..

2. Цели и задачи практики

2.1. Цели практики

Закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения в рамках
учебного плана; приобретение опыта практической исследовательской работы в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ВО по направлению «Электроника и наноэлектроника».

2.2. Задачи практики

– Изучить методы исследования и проведения экспериментальных работ и методы анализа и
обработки экспериментальных данных;

– Выполнить экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;
– Сформулировать тему выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)

и обосновать целесообразность ее разработки.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс  прохождения  практики  направлен  на  поэтапное  формирование  и  закрепление
следующих компетенций (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
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ПКР-5. Способен
разрабатывать
технические задания на
проектирование
технологических
процессов
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПКР-5.1. Знает современные технологические процессы производства
изделий микро- и наноэлектроники.

ПКР-5.2. Умеет проводить анализ и выбор перспективных материалов,
технологических процессов и оборудования для производства изделий
микроэлектроники.

ПКР-5.3. Владеет навыками проектирования технологических процессов
производства изделий микро- и наноэлектроники.

ПКР-6. Способен
проектировать
технологические
процессы производства
материалов и изделий
электронной техники с
использованием
автоматизированных
систем
технологической
подготовки
производства

ПКР-6.1. Знает требования технологической и нормативной
документации новых технологических процессов выпуска изделий
микроэлектроники.

ПКР-6.2. Умеет проектировать технологические процессы производства
материалов и изделий электронной техники.

ПКР-6.3. Владеет навыками использования автоматизированных систем
технологической подготовки производства.

ПКР-7. Способен
разрабатывать
технологическую
документацию на
проектируемые
устройства, приборы и
системы электронной
техники

ПКР-7.1. Знает методы отработки и внедрения новых материалов,
технологических процессов и оборудования производства изделий
микроэлектроники.

ПКР-7.2. Умеет разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые устройства, приборы и системы электронной техники.

ПКР-7.3. Владеет навыками организации проведения работ по
подготовке производства.

ПКР-8. Готов
обеспечивать
технологичность
изделий электронной
техники и процессов их
изготовления,
оценивать
экономическую
эффективность
технологических
процессов

ПКР-8.1. Знает принципы выработки рекомендаций по корректировке и
оптимизации параметров и режимов технологических операций и
технологических процессов производства изделий микроэлектроники.

ПКР-8.2. Умеет анализировать характеристики изделий электронной
техники и процессов их изготовления.

ПКР-8.3. Владеет навыками оценки экономической эффективности
технологических процессов.

ПКР-9. Готов
осуществлять
авторское
сопровождение
разрабатываемых
устройств, приборов и
системы электронной
техники на этапах
проектирования и
производства

ПКР-9.1. Знает методы авторского сопровождения разрабатываемых
изделий микроэлектроники.

ПКР-9.2. Умеет анализировать причины брака выпускаемых изделий
микроэлектроники.

ПКР-9.3. Владеет навыками подготовки дефектных ведомостей
устройств, приборов и систем электронной техники.
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ПКР-10. Готов
формулировать цели и
задачи научных
исследований в
соответствии с
тенденциями и
перспективами
развития электроники и
наноэлектроники, а
также смежных
областей науки и
техники, способностью
обоснованно выбирать
теоретические и
экспериментальные
методы и средства
решения
сформулированных
задач

ПКР-10.1. Знает принципы построения и функционирования изделий
микро- и наноэлектроники.

ПКР-10.2. Умеет рассчитывать предельно допустимые и предельные
режимы работы изделий микро- и наноэлектроники.

ПКР-10.3. Владеет навыками выбора теоретических и
экспериментальных методов исследования изделий микро- и
наноэлектроники.

ПКР-11. Способен
разрабатывать
эффективные
алгоритмы решения
сформулированных
задач с использованием
современных языков
программирования и
обеспечивать их
программную
реализацию

ПКР-11.1. Знает методы разработки эффективных алгоритмов решения
научно-исследовательских задач.

ПКР-11.2. Умеет использовать алгоритмы решения исследовательских
задач с использованием современных языков программирования.

ПКР-11.3. Владеет навыками разработки стратегии и методологии
исследования изделий микро- и наноэлектроники.

ПКР-12. Готов
осваивать принципы
планирования и
методы автоматизации
эксперимента на
основе
информационно-
измерительных
комплексов как
средства повышения
точности и снижения
затрат на его
проведение, овладевать
навыками измерений в
реальном времени

ПКР-12.1. Знает принципы планирования и автоматизации проведения
эксперимента.

ПКР-12.2. Умеет разрабатывать требования к средствам проведения
эксперимента, контроля и диагностики.

ПКР-12.3. Владеет навыками тестирования и диагностики изделий
микро- и наноэлектроники.
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ПКР-13. Способен к
организации и
проведению
экспериментальных
исследований с
применением
современных средств и
методов

ПКР-13.1. Знает способы организации и проведения экспериментальных
исследований.

ПКР-13.2. Умеет самостоятельно проводить экспериментальные
исследования.

ПКР-13.3. Владеет навыками проведения исследования с применением
современных средств и методов.

ПКР-14. Способен
делать научно-
обоснованные выводы
по результатам
теоретических и
экспериментальных
исследований, давать
рекомендации по
совершенствованию
устройств и систем,
готовить научные
публикации и заявки на
изобретения

ПКР-14.1. Знает принципы проведения анализа полноценности и
эффективности экспериментальных исследований.

ПКР-14.2. Умеет подготавливать научные публикации на основе
результатов исследований.

ПКР-14.3. Владеет навыками подготовки заявок на изобретения.

ПКР-15. Способен
проводить
лабораторные и
практические занятия
со студентами,
руководить курсовым
проектированием и
выполнением
выпускных
квалификационных
работ бакалавров

ПКР-15.1. Знает принципы построения современного педагогического
процесса.

ПКР-15.2. Умеет руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров.

ПКР-15.3. Владеет навыками толерантного и конструктивного общения
со студентами.

ПКР-16. Способен
овладевать навыками
разработки учебно-
методических
материалов для
студентов по
отдельным видам
учебных занятий

ПКР-16.1. Знает современные учебно-методические разработки по
отдельным видам учебных занятий.

ПКР-16.2. Знает современные учебно-методические разработки по
отдельным видам учебных занятий.

ПКР-16.3. Владеет навыками подготовки и проведения учебных занятий
и курсов повышения квалификации.

ПКС-1. Способен
проводить испытания
устройств квантовой и
оптической
электроники

ПКС-1.1. Знает современные методы расчета и проектирования
устройств квантовой и оптической электроники по заданным
техническим требованиям
ПКС-1.2. Умеет применять современную элементную базу,
микропроцессорных и компьютерных систем на этапах разработки и
производства устройств квантовой и оптической электроники
ПКС-1.3. Владеет современными методами расчета и проектирования
устройств квантовой и оптической электроники по заданным
техническим требованиям

4. Структура и содержание практики
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Прохождение практики осуществляется в три этапа:
Подготовительный  этап  (проведение  инструктивного  совещания,  ознакомление1.

обучающихся  с  содержанием  и  спецификой  деятельности  организации,  доведение  до
обучающихся  заданий  на  практику,  видов  отчетности  по  практике).

Основной  этап  (выполнение  обучающимися  заданий,  их  участие  в  различных  видах2.
профессиональной  деятельности  согласно  направлению  подготовки  /  специальности).  Выбор
конкретных заданий определяется совместно с руководителем практики от организации.

Завершающий  этап  (оформление  и  сдача  обучающимися  отчета  о  выполнении3.
индивидуальных заданий по практике и дневника, анализ проделанной работы и подведение её
итогов).


